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SILICON POWER Memory card
mMicroSDXC Inspire 256GB UHS-
IU3 A2 V30 4K TLC

St 256

INSPIRE [rec

Cena brutto 98,85 zt
V Cena netto 80,37 zt
‘xg I 30 TLC Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 1-3 dni
Numer katalogowy 48031729
Kod producenta SP256GBSTXLA2V1NSP
Kod EAN 4713436158325

Opis produktu

Opis

Karta pamieci SILICON POWER Inspire microSDXC UHS-I U3 oferuje pojemnos¢ 256 GB, dzieki czemu nadaje sie do
przechowywania zdje¢, filméw i aplikacji. Dzieki predkosci odczytu do 170 MB/s i predkosci zapisu siegajacej 150 MB/s karta
pamieci zapewnia szybki transfer danych i wydajng prace. Zaprojektowana z mysla o trwatosci, jest wodoodporna, odporna na
wstrzasy, magnetyczna, odporna na upadki i promieniowanie rentgenowskie, dzieki czemu cenne dane s chronione w
réznych srodowiskach. Wyposazona w obstuge ECC, zwieksza réwniez integralnos¢ i niezawodnos¢ danych, zapewniajgc
ptynne dziatanie.

Najwazniejsze punkty sprzedazy

Duza pojemnos¢

Dzieki pojemnosci 256 GB karta microSD SILICON POWER Inspire moze pomiesci¢ duzg liczbe plikdw, idealnie nadajac
sie do przechowywania zdje¢ w wysokiej rozdzielczosci, filméw i aplikacji.

Szybki transfer danych

Dzieki predkosci odczytu wynoszacej 170 MB/s i predkosci zapisu wynoszacej 150 MB/s karta pamieci umozliwia
wydajny transfer danych, skracajgc czas oczekiwania podczas uzyskiwania dostepu do plikéw.

Wytrzymata i niezawodna konstrukcja

Ta karta microSD zostata zaprojektowana tak, aby wytrzymacd ekstremalne warunki. Jest wodoodporna, odporna na
wstrzasy, magnetycznos¢, upadki i promieniowanie rentgenowskie, dzieki czemu dane sg bezpieczne.

Obstuga ECC dla integralnosci danych

Dzieki obstudze kodu korekcji btedéw karta pamieci zwieksza niezawodnos$¢ danych, wykrywajac i korygujgc typowe
btedy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo plikéw.

Wszechstronnos¢ w zestawie

Dotaczony adapter microSD do SD umozliwia fatwe podigczenie do réznych urzadzen, dzieki czemu ta karta pamieci
nadaje sie do aparatéw fotograficznych, laptopdéw i innych urzadzen.

Produkt:

Nazwa: SILICON POWER Memory card microSDXC Inspire 256GB UHS-
IU3 A2 V30 4K TLC

Opis: SILICON POWER Inspire - Karta pamieci flash (przejsciéwka SD
w zestawie) - 256 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-1 U3/
Class10 - microSDXC UHS-I U3

EAN: 4713436158325

Reklamacje: Ograniczona dozywotnia gwarancja

Ogédlne

Typ produktu:

Pojemno$¢ pamieci masowej:

Pamiec

Klasa Szybkosci:
Predkos¢ odczytu:
Predkos¢ zapisu:

Karta pamieci flash
256 GB

A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Do 170 MB/s
Do 150 MB/s
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Typ obudowy: Karta Pamieci microSDXC UHS-I U3

Charakterystyka: Wodoodporny, odporny na wstrzasy, odpornos¢ na
promieniowanie rentgenowskie, odpornos¢ magnetyczna,
odpornos¢ na upadki, obstuga ECC

Dotaczona przejsciéwka pamieci: Przejscidéwka z microSD na SD
Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 10 lat
Wymiary i waga

Szerokos¢: 15 mm

Gtebokos¢: 11 mm

Grubos¢: 1 mm

Waga: 0.3g

Parametry srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 0°C

Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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